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PREZENTACJE

Przeglad oferty producentow
pamieci nieulotnych FRAM

Rynek pamieci FRAM

jest jednym z najszybciej
rozwijajqcych sie w ostatnim
czasie. Technologia, ktdrej celem
jest zapewnienie trwalo$ci
danych oraz wsparcie dla
procesow technologicznych

i produkcyjnych, zyskuje nowe
zalety, a co wazne — réwniez
nowych producentéw. Eksperci
Farnell element14 wskazujq, ze
wéréd najczesciej wybieranych
marek znajdujq sie Ramtron,
Fujitsu oraz od niedawna —
produkty firmy Lapis.

Pamieci ferroelektryczne FRAM to podze-
spoly, ktére zapewniajg uzytkownikom krétki
czas dostgpu, maly pobér energii, a przede
wszystkim — bezpieczenistwo magazynowanych
danych. Ponadto, zapewniajg przechowywanie
zapamigtanych danych réwniez po odlaczeniu
napiecia zasilania. W odréznieniu od pamiegci
typu Flash, ich dodatkowym atutem jest ogrom-
na liczba operacji zapisu i kasowania.

Nowoczesne pamieci FRAM, ktére wspol-
cze$nie sa wprowadzane do sprzedazy, cha-
rakteryzuja sie wyzszg wytrzymatoscia w po-
réwnaniu ze wczesniejszymi egzemplarzami
oraz sg bardziej energooszczedne od pamieci
EEPROM lub Flash. Umozliwiajg one réwniez
adresowanie i zapisywanie lub odczytywanie
pojedynczych stéw danych — nie trzeba postu-
giwac sig blokami. Tym samym mozna powie-
dzie¢, ze pamigci FRAM sa hybryds laczace
cechy pamieci Flash i RAM, a przy tym mogg je
skutecznie zastgpic.

Oferta pamigci FRAM pomimo stosunkowo
malego zréznicowania pod wzgledem liczby
producentéw, rozwija sie bardzo dynamicznie,
a jego dotychczasowi liderzy, firmy Ramtron,
Fujitsu i Lapis, sg zmuszone do oferowania
swoim odbiorcom rozwigzan nowych i jeszcze
bardziej innowacyjnych niz dotychczas.

Liczy sie czas

Jedna z zalet nieulotnych pamigci FRAM
jestich zywotnos¢. Wéréd produktéw dostep-
nych w ofercie Farnell element14, jednym
z lideréw w tej kategorii jest pamie¢ Ramtron
FM24C04B. Jej zywotnosc jest szacowana na
okoto 38 lat przy pracy w temperaturze 75°C.
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Tak dlugi okres eksploatacji zapewnia prze-

de wszystkim bezpieczenstwo przechowy-
wanych danych, gwarantuje uzytkownikom
stabilnos$¢ dzialania systemu oraz zapewnia
wyeliminowanie probleméw powodowa-
nych przez pamieci oparte m.in. o technolo-
gie EEPROM - utrata danych czy problemy
z zapisem. Jest ona tez doskonalym rozwia-
zaniem dla uzytkownikéw cenigcych sobie
parametry wytrzymatosci. Dzieki rozwigza-
niom zastosowanym przez firme Ramtron
pamie¢ FM24C04B zapewnia az 10' cykli
zapisu i odczytu. Rachunek jest bardzo pro-
sty — w poréwnaniu z pamigciami EEPROM
daje to milion razy wigksze mozliwosci.

Oprocz zalet w postaci duzej wydajnosci
i zywotnoSci, pamieci Ramtron FM24C04B
majg réowniez doskonale parametry uzyt-
kowe. Sa one wyposazone w popularny,
dobrze znany interfejs I?C, ktérego maksy-
malna czestotliwo$¢ sygnatu zegarowego
wynosi 1 MHz. Zasilane napieciem stalym
4,5...5,5 V pobierajg prad maksymalny o na-
tezeniu zaledwie 400 pA. Pojemno$¢ pa-
mieci FM24C04B wynosi 4 Kb. Krétki czas
dostepu, ograniczony gléwnie parametrami
interfejsu szeregowego — w poréwnaniu z do-
stepnymi na rynku odpowiednikami tego
produktu wykonanymi w technologii Flash
— zapewnia znacznie wigkszg efektywnosc¢
realizowanych proceséw.

Konkurencja nie pozostaje w tyle

Marka
liderem wséréd producentéow pamieci
nieulotnych FRAM. Nie zniechgca to jednak

Ramtron jest zdecydowanym

@

konkurentéw — Fujitsu i Lapis. Obie firmy re-
gularnie prezentuja nowe produkty, ktdre ja-
koscig i parametrami dor6wnujg Ramtronowi.

Firma Fujitsu zaprezentowala dwie
FRAM - MB85RS1IMT

i MB85RS2MT o pojemnosci, odpowiednio,

nowe pamieci
1 Mb i 2 Mb. Pod wzgledem ggstosci upa-
kowania komdrek pamieci sg to najbardziej
zaawansowane produkty oferowane przez
Fujitsu Semiconductor. Oba uktady majg in-
terfejs szeregowy SPIL

Nowe pamieci Fujitsu majg 10" cykli od-
czytu/zapisu. Dzieki temu sg one optymalne
dla zréznicowanych aplikacji, m.in. do inte-
ligentnych licznikéw, urzadzehn przemysto-
we oraz do sprzetu medycznego. W poréw-
naniu z pamieciami EEPROM o identycz-
nej gestosci upakowania komorek, uklady
MB85RS1IMT i MB 85RS2MT zuzywajg az
0 92% mniej energii!

Czolowi producenci juz zapowiadaja, ze
nowe produkty beda zuzywaty jeszcze mniej
energii i zajmowaly jeszcze mniej miejsca
na plytce drukowanej. Dzieki temu, Ze moga
one pelni¢ role pamieci operacyjnej i pa-
mieci nieulotnej, znacznie obniza tez koszt
komponentéw montowanych w urzadzeniu.
Rozwigzania zastosowane we wszystkich pa-
mieciach FRAM zapewniajg réwniez wysoki
poziom bezpieczenstwa informacji i funkcjo-
nowania aplikacji. Juz teraz uzytkownicy nie
muszg obawiac sig o skutki nagtych spadkow
napiecia lub o utrate zasilania.
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